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DISCIPLINA: Eletrénica Analdgica Il

Vigéncia: a partir de 2020/1 Periodo letivo: 3° ano

Carga horéria total: 60h Cddigo:

Ementa: Estudo e aplicacdo de métodos para analise de circuitos eletrbnicos
constituidos de transistores de efeito de campo FET-Field Efect Transitor e
amplificadores operacionais. Estudo e projetos de circuitos eletrbnicos que
utilizam FET’s e amplificadores operacionais.

Conteudos

UNIDADE | — Transistor de Efeito de Campo (FET)
1.1 Introducéo
1.2 JFET - construcdo interna, caracteristicas e principio de
funcionamento
1.3 MOSFET - construcdo interna, caracteristicas e principio de
funcionamento
1.4 Tipos de transistores de efeito de campo
1.5 Caracteristicas IDxVDS para o FET e equacdao de transferéncia

UNIDADE Il — Regibes de Operacao
2.1 Regido de triodo, regido de corte e saturacdo

UNIDADE Il — Circuitos de Polarizagédo DC
3.1 Polarizacao fixa
3.2 Auto polarizacao
3.3 Polarizacao por divisor de tenséo

UNIDADE IV — Operacdo em Corrente Alternada — Analise de Pequenos Sinais
4.1 Modelo do FET para pequenos sinais
4.2 Polarizagao fixa
4.3 Auto polarizacéo
4.4 Polarizacao por divisor de tenséo

UNIDADE V - Amplificadores Operacionais
5.1 Introdugéo
5.2 Caracteristicas elétricas (reais e ideais)
5.3 Modos de operacdo dos amplificadores operacionais
5.4 Limites de operac¢do dos amplificadores operacionais

UNIDADE VI - Amplificadores Operacionais em Malha Fechada
6.1 Amplificador inversor
6.2 Amplificador n&o inversor
6.2.1 Buffer
6.3 Somador inversor
6.4 Somador néo inversor
6.5 Subtrator
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UNIDADE VII - Circuitos Comparadores
7.1 Comparador inversor
7.2 Comparador néo inversor
7.3 Comparador com histerese
7.4 Comparador de janela

UNIDADE VIl - Aplicagdes de Sensores
8.1 Introdugé&o (uso de sensores)
8.2 Aplicacéo de sensores 0ticos
8.3 Aplicacéo de sensores de temperatura
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